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Klucz diodowy
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Klucz diodowy - przetaczanie przebiegu sinusoidalnego
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Klucz bipolarny
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Klucz bipolarny nasycony - przebiegi w uktadzie
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Klucz MOS
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Klucz MOS - sterowanie ,,napigciowe” - R,=100Q
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Klucz MOS - sterowanie ,,pradowe” - R,=1kQ
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